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Inventia se referd la fotoelectronicd, in parti-
cular la fotorezistori cu semiconductoare.
Fotorezistorul propus contine un material foto-
sensibil din semiconductoarele grupei A™B,"™C,"!
cu doud contacte metalice. Noutatea inventiei
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Descriere:

Inventia se referd la fotoelectronica, in particular la fotorezistori cu semiconductoare.

Semiconductorii cu band3 interzisd largd ai grupei A"B,"™'C,"" [1] actualmente se studiazi intensiv.
Pe baza lor sunt elaborate un sir de dispozitive - fotorezistori pentru subdiapazoanele 250...420 nm,
370...480 nm, fotoreceptori 200..410 nm, printre care si fotorezistorul pentru undele scurte ale
diapazonului ultraviolet 230..310 nm. El este elaborat in baza monocristalelor CdALSs. Acest
fotorezistor [2] prezintd solutia cea mai apropiatd si contine un compus semiconductor al grupei
A"B,"™C,"" cu doud contacte, care posedi caracteristici fundamentale insemnate. Dezavantajul acestui
compus constd in aceea cd relativ repede se oxideaza in conditii atmosferice obisnuite, ceea ce duce la
schimbarea fotosensibilitatii.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in extinderea timpului de lucru al fotorezistorului si
micsorarea pretului de cost al acestuia.

Fotorezistorul propus contine un material fotosensibil din semiconductoarele grupei A™B,™'C,"" cu
doud contacte metalice. Noutatea inventiei constd in faptul ca in calitate de semiconductor este utilizat
CdALO,.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1 si 2, care reprezinta:

- fig. 1, schema constructiva a fotorezistorului, unde 1 — esantion ceramic de CdAl,Oy, 2 — electrozi
metalici, de exemplu de aluminiu, 3- ramificare electrica;

- fig. 2, caracteristica spectrald a fotorezistorului coplanar metal — CdAL O, — metal la temperatura
camerei i tensiunea de 30 V.

Grosimea esantionului este de la 100 pand la 500 p, distanta intre electrozi alcituieste 0,01 cm.
Parametrii fotorezistorului sunt indicati in tabel.

Rezistenta la intuneric, Ohm ~ 10"
Regiunea spectrald de lucru, nm 220-320
Lungimea de undi A a sensibilititii maxime, nm 250
Fotosensibilitatea, A-cm”/W 107

Indicii inclusi in tabel sunt determinati experimental dupd metodica aprobati.

Exemplu de realizare a inventiei

Esantioanele de grosimea indicatd se prepard in felul urmator. Se iau in raport de 1:1 pulbere de
CdO si Al,Os si se amestecd. Apoi pulberea amestecatd se pune intr-o forma speciald si se preseaza la
presiunea de 50 atm. Ceramica obtinutd se introduce in sobd, temperatura cireia se ridicad la 1270 K si
se mentine 50 ore, dupd aceasta se rdceste, si se descarcd. Analiza roentgenostructurald de fazi a
confirmat structura si componenta CdAl,O,. Pe una din fetele esantionului prin metoda evaporarii
termice se depun contactele din aluminiu cu distanta dintre ele de 0,01 cm. La ele se sudeaza fire de
aramad ce servesc drept ramificare electrica.

Datorita folosirii esantionului de CdAl,o4 fotorezistorul este stabil in lucru pentru o perioada
indelungatd si mult mai ieftin fatd de solutiile apropiate. Fotorezistorul obtinut poate fi utilizat pentru
confectionarea dozimetrelor si intensimetrelor pentru undele radiative cu actiune bactericida, deoarece
sensibilitatea lui spectrald complet acoperd aceasta regiune spectrald, este mai durabil in comparatie cu
alti detectori pentru diapazonul spectral dat. Inventia propusd permite simplificarea separatiei partii
spectrale cu actiune bactericidd din fasciculul total al luminii.
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(57) Revendicare:
Fotorezistor pentru diapazonul ultraviolet, care include un material fotosensibil din semicon-
ductoarele grupei A"B,"™'C," cu doud contacte metalice, caracterizat prin aceea ci in calitate de
semiconductor este utilizat CdAl,O,.
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